NPN SILICON TRANSISTOR

HP122

TIP122
i
i Ta=25 TO-220
Tetg—— -55~150 ’,r
T—— 150 y
Pc—— T=25 65W v
P— Ta=25 2W . B
Vcego—— — 100V 2— C
Veeo — 100V 3— E
VEBo — 5v
l— 5A
B T=25
lewo — 0.2 mA | Vee=100V, 15=0
Ico — 0.2 mA V=100V, 1:=0
leso — 2 mA | Vee=5V, 1c=0
hre 1000 Vee=3V, 1c=0.5A
Vee sar — 2 v 1:=3A, 1:=12mA
4.0 v 1:=5A, 15=20mA
BVcso — 100 Vv I=1mA, 1:=0
BVeeo — 100 v 1:=5mA, 15=0




